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Загальні відомості і параметри підсилювачів

Структурна схема
підсилювального каскаду

Вхідний електричний сигнал uвх за
допомогою керуючого елемента КЕ
може впливати на роботу джерела
електричної енергії (джерело живлення
Еж), відтворюючись завдяки цьому на
вищому енергетичному рівні
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•коефіцієнт підсилення за потужністю

•коефіцієнт підсилення за струмом
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•коефіцієнт підсилення за напругою

коефіцієнти в логарифмічних одиницях – децибелах (дБ).
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Pвых- ККД - Діапазон посилюваних частот або полоса пропускання

- Вихідна напруга



Залежно від діапазону частот вхідних сигналів розрізняють: 
- підсилювачі постійного струму (ППС) для підсилювання сигналів, які змінюються
повільно (від 0 Гц і вище); 
- підсилювачі низької частоти (ПНЧ) для підсилювання в діапазоні від звукових частот і
вище (від десятків герц до 10...15 МГц);
- підсилювачі високої частоти (ПВЧ) для підсилювання в діапазоні частот від десятків
кілогерц до сотень мегагерц;
- широкосмугові підсилювачі (ШСП) для підсилювання імпульсних сигналів, що мають
спектр частот від десятків герц до сотень мегагерц;
- вузько смугові (вибірні) підсилювачі (ВСП) для підсилювання сигналів у вузькому
діапазоні частот.

Структурна схема багатокаскадного підсилювача
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Будова і принцип дії підсилювального каскаду
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Температурна стабілізація підсилювального каскаду
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Каскадні підсилювачі напруги з резистивно-ємнісним зв’язком



Амплітудна характеристика підсилювача
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Викривлення в підсилювачах

Нелінійні викривлення

Частотні викривлення
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Зворотні зв’язки в підсилювачах

Використання вхідної напруги підсилювача (або її частини) задля впливу на вхідний
сигнал називається зворотним зв’язком. 

Структурна схема підсилювача зі
зворотним зв’язком

Коефіцієнт передачі або коефіцієнт зворотного
зв'язку
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Thanks for your attention


